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Wenn der Halbleiter in der zur Zeit bekannten
Form vielleicht auch nicht geeignet ist, in allen Fal-
len von Verstirkeranordnungen an die Stelle einer
Elektronenr6hre zu treten, so scheint seine An-
wendung jedoch fiir bestimmte Zwecke vorteithaft
zu sein. So diirfte er sich u. a. besonders fir
Schwerhorigengerite eignen. Aus dieser Zweck-
bestimmung heraus entsteht die Aufgabe, deren
Losung selbstverstindlich auch fiir jegliche andere
Anwendung des Halbleiterverstirkers grundsatz-
liche Bedeutung z. B. aus preislichen Griinden hat,
einen solchen Halbleiterverstirker nicht nur billig,
sondern auch raum-, gegebenenfalls auch gewichts-
sparend aufzubauen. Zur Losung dieser Aufgabe
wird erfindungsgemiB vorgeschlagen, auf den Halb-
leiter mehrere in verschiedenen Schalt- bzw. Ver-
stirkerstufen wirkende Elektrodensysteme aufzu-
setzen.

Nimmt man z, B. an, daB der in der Figur als
geschnittene Halbkugel gezeigte Halbleiter K einen
Durchmesser von 2 mm hat, so konnen je nach der
konstruktiven Gestaltung und Anordnung der ein-
zelnen Elektroden mehrere Elektrodensysteme in
je einem Abstand von 0,2 mm bei bekanntem Elek-
trodenabstand von 0,05 mm aufgesetzt werden, ohne
daB eine gegenseitige Beeinflussung der einzelnen
Systeme eintritt. Diese Elektrodensysteme konnen
dann in bekannter Weise durch Kopplungsglieder
zu einem mehrstufigen Halbleiterverstirker zu-
sammengeschaltet werden.

Hierbei konnen die Kopplungsglieder gegebenen-
falls aus einer Halbleiteranordnung bestehen, welche
zusitzlich aufgewendet oder durch Einsatz von auf
den Halbleiter schon aufgesetzten Elektroden-
systemen gebildet werden. Zu diesem Zweck wird
die sonst als Eingang dienende Elektrode als Aus-
gang des Kopplungsgliedes benutzt und umgekehrt,
da der Halbleiterverstirker einen niederohmigen
Eingang und einen hochohmigen Ausgang benotigt.
Man érspart also auf Grund der vorliegenden Er-
kenntnis, den Halbleiter mit vertauschtem LEingang
und Ausggng als Transformator zu benutzen, mit
Riicksicht auf diese Eingangs- und Ausgangsver-
hiltnisse besonders auszubildende Kopplungsglieder.
In der Figur sind fiinf solcher Systeme mit den bei-
spielsweise einzuhaltenden MaBen schematisch an-

gedeutet,

PATENTANSPRUCHE:

1. Halbleiterverstirker, dadurch gekennzeich-
net, dafl auf den Halbleiter mehrere in ver-
schiedenen Schalt- bzw. Verstirkerstufen wir-
kende Elektrodensysteme aufgesetzt werden.

2. Halbleiterverstirker, insbesondere nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB De-
stimmte Elektrodensysteme nach Vertauschung
von Eingangs- in Ausgangselektrode und um-
gekehrt als Kopplungsglieder zwischen anderen
Llektrodensystemen dienen.
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